AA132

Typ diody: dioda germanowa
Firma: TELEFUNKEN

cigzar max 0,3 G

zych napie¢ wstecznych

Wykonanie: dioda germanowa ostrzowa,
Zastosowanie: dioda uniwersalna dla du-

Typy podobne: OA95, 1N618(Ph),
GA104(RFT), SFD108(Ses), AA118(Sie) Rys. 2-1. AA132

68+15

Warto$ci charakterystyczne

3 Ur = UrMm
M tamp = 45°C

i typ max ;
Up | 0,17 V | przy Iz = 0,1 mA
Up 1,35 1,8 V | przy I; = 10 mA
U |32 V | przy Iy = 50 mA
I, |4 wA | przy Up =3V
Iz ; 6 15 wA | przy Ug =10 V
In 38 120 nA przy Ug =60 V
I | 130 A | przy Ug =100 V

Wartosci graniczne

Lot \ 25 60 °C L Fotfimax 150 80 mA
Ui | 100 90 % Vs 120 110 v
Ugiid mex 110 100 \ \ Tr8 max 500 500 mA
Iy max 502) 252)| mA Pyt max 1354) 1359 | mw
Toyiia | 15® 73 | mA ! max | 100 100 e
Lo |50 20 | mA 1 ttg | —50++100 G
D tamp = 25°C
D UR=0
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Rys. 2-2. Charakterystyka pradu przewodze- Rys. 2-3. Charakterystyka pradu przewodzenia
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Rys. 2-4. Charakterystyka pradu wstecznego Rys. 2-5. Charakterystyka pradu przewodzenia
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Rys. 2-7. Charakterystyki pradéw diody dla
malych wartosci napiec¢

Rys. 2-6. Charakterystyki rezystancji diody
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Rys. 2-8. Zalezno$¢ pradéw diody od tem-
peratury otoczenia



